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AIC1802 组-离子电池保俨 lC 及应用电路
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应用电阳及各工作状态
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。.OV) 时， OD端输出控制信号使 MI 立即导通。

3. 过脑后的掉电状态

当发生过放， AICI802 将进入"掉电"状态。在掉电

状态时，关闭所有的定时器及检测电路使静态电流降低

到 0.8μA (Vcc=5V). 在一个电地过放而另一个电地过充 费 3 TOD与 CTD关系

的异乎导常的情况时， AICI802 除过充检测 rt!盹外:jt:~ Clll川| 不接 I川司 0.3 I丛 0.47;离~. 0.57 飞
检测电路都关闭。 IToJs) I 22m 1.~:31O怡泣1 820m l~f:，J ，08;Jμ 1.39 

. 4. 过放后的充电检测 咱 二
值电流及过流保护电压VOIP有如下的关系: RoN=VoirlIro 例

当发生过放，放电控制 MOSFET MI 将截止而停止
如，过流阙值电流L设定为 5A，则 MOSFET 的导通电阻

放电。然而通过 Ml 内部的二极管仍然允许充电。一日
R" N吨是 30mn，并且用户应注意导通电阻RoN与Vos有关井

电池细连接到充电器上t AICI802 11:即开届所tî定时拇
与-1:作温度有关.

及检测电路使进入正常模式。是否进行充电取决于CS及
2 不可省略

GND之间的电压是否低于-0.4V(充电检测阔值电压Vcu).
为防止电糖的纹波电压的干扰，Cl 、 C2 是不可省略的。

5. 过流(短路}保护 v 
. CS 端可控硅娘应 (Latch-Up) 保护电阻

在正常模式工作时，放电电流由 AICI802 的 CS 端连
在过放时，则用作可控硅效应保护， R6 建议用 l k!l

续监控，若此端检测的电压超过过流保护电压VOIP( 150m v) 
电阻

并超过过流延时时间TOh 则过流保护电路工作使放电控

和Ij MOSFET M1 转为截止，禁止放电。 费 4 AIC1802 主要电春的 (Ta=25.C)

6. 过充后的不平衡般电

当任一电地过充时，AIC1802 将

自动地给过充电地以 7.7mA 左右电

流放电，直放到此电池与另一电池

电压相等为止。如果另一电池的电

压低于VOCR (过充解除电压)，则内部

电地平衡放电电路将继续进行直到

电池电压达到VOCR为止.

电路元器件选择

、 "1. 过充及过煎延时电容

若不接过充延时电容，其延时时间T时为 22士8ms，若 AICt802 的主要参敬

外接电容Toc则可增加延时时间，延时时间与外接电容Cπ AIC1802 也工作温度范围为-2伽冲70.C，工作极限电压
关系如表 2 所示。 可 为 18V。主要电参数如表 4所示I!囚

若不接过放延时电容，其延时时间TOD为 22:i:8ms，若

外接电容TOD' 则延时时间可增

加，\如表 3 所示。

2. MÙSFET 的选择

因为过流保护电压V01P

(l 50mV) 是设定好的，而过?在

|明值电流h~Tlll 用户 i安定。放

电电流的检测(过流电流检测)

是取决于放电控制 MOSFET

M1 的导通 ruJlll. rN此，对 MOS

FET 的导通电IIIIRoN与过流阔
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还有安装方便、易于长距离引出测量的优点j是数字时代测控?

温的理想选择。二+
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